
2016 年第十一届全国硅基光电子材料及器件研讨会 

第一轮通知 

随着硅基光子学和光电子集成技术近几年来的迅猛发展，新材料，新结构，新

概念的不断涌现，硅基光电子材料及器件的研究得到了越来越多的关注和重视。“全

国硅基光电子材料及器件研讨会”是每年举办一次的全国性重大学术活动，迄今已举

办了10届。其目的就是为全国从事硅基光电子学领域的研究、教学、生产和应用的科

技工作者提供一个学术与技术交流的平台，展示我国在这一领域的新进展和新成就，

探讨急需解决的问题和将来的发展方向。  

2016年“第十一届全国硅基光电子材料及器件研讨会”拟于2016年6月16日-19

日在美丽的六朝古都-南京召开。会议将安排邀请报告、口头报告、张贴报告和专题

讨论。本届研讨会将邀请国外知名专家和相关科技工作者共同进行学术交流和探讨，

促进相互合作，进一步推进我国在相关领域的科技进步和产业发展。为此热忱欢迎广

大学者和研究人员积极参会，踊跃投稿，共同探讨硅基光电子学的发展与未来。  

一、 会议承办单位：南京大学电子科学与工程学院 

 南京大学固体微结构物理国家重点实验室 

 浙江大学硅材料国家重点实验室  

二、 会议时间：2016年06月16日至06月19日 

三、会议地点：南京市 

四、 会议主题： 

1） Si基发光材料及器件； 

2） Si基异质外延技术与材料； 

3） Si基光电子材料的电学与光学性质研究； 

4） 新型Si基光子与光电子器件（光存储、光调制器、探测器、光开关等）； 

5） 硅基异质结构的设计、实现及其器件应用； 

6） Si基微纳结构的构建及其在光电子器件中的应用；  



7） 其它新型硅基光电子材料和器件； 

8） Si基光电集成技术；  

五、会议日程 

6月16日： 报到； 

6月17-18日：会议报告和讨论； 

6月19日：会议结束离会； 

六、 会议注册费： 一般参加者：1200元；学生： 800元。 

会议期间统一安排食宿，费用自理。 

七、重要日程： 

2016年1月底：第一轮通知； 

2016年4月上旬：第二轮通知及投稿开始； 

2016年5月下旬：投稿截止并发录用通知； 

2016年6月初：第三轮通知； 

2016年6月16日：会议报到； 

大会筹备组热忱欢迎您的到来， 同时也真诚希望得到您的大力支持与帮助! 


